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特点 

 原边

 高精

 采用

 优异

 优异

 内置

 内置

 外部

 内置

 智能

 

 

 

 

 

 

典型应

 手机

/US

 路由

器电

 对待

 

 

 

 

 

 

       

         

          

           

边反馈, 可省光

精度恒压/恒流

用 PFM 和准谐

异的输出纹波

异的容性负载

置抖频功能以

置 750V 高压功

部可调的输出

置输入线电压

能保护功能: 

逐周期峰值

VCC 过压/欠

过温保护(O

开环保护 

输出短路保

应用 

机，平板电脑，

SB 排插电源 

由器，机顶盒

电源 

待机功耗要求

           

         

           

           

高效

光耦和 TL43

流输出 

谐振 QR 模式

波特性, 无音频

载起机特性 

以改善 EMI 性

功率开关  

线损补偿 

补偿 

值电流限制 

欠压保护(OV

OTP) 

保护 

，带电池的家

盒，交换机，P

求严格的待机电

          

         

          

        -1-

效率交直

1 

式, 满足 6 级能

频噪声 

能 

VP/UVLO) 

家用电器等充电

PoE 电源等适

电源 

          

         

          

-           

直流开关

概

能效 

电器

适配

能的

拓扑

降低

应的

过芯

期的

过流

锁定

状况

用很

的功

 

          

  

F
          

           

关电源转

述

FT8395 是

的恒压恒流的

扑结构简化了

低了物料成本

的 PFM 模式

芯片内部的抖

FT8395 提

的峰值电流限

流保护, 过温

定, 使得系统

况解除后能及

通过使用FT

很少的外围器

功能。 

           

FT8395KB
           

    www.fr

转换器 

是一款原边反馈

的充电器、适配

了电路设计，可

本。芯片工作

, 使得系统满

抖频技术，使得

供了非常多的

限制和恒流控

保护, 过压保

统在发生异常时

及时重启。 

T8395，充电

器件和最低的

          

B2 规格书
          

remontmicro

馈控制芯片,

配器电源。原

可省略光耦和

作在准谐振(Q

满足 6 级能效

得EMI处理更

的保护功能, 

控制保证了在

保护, FB 引脚

时能快速关断

电器及适配器

的成本实现恒

          

书 
          

.com 

用于高性

边反馈的

和 TL431, 

R)和自适

效标准, 通

更加简单。 

比如逐周

重载下的

脚输入欠压

断,当异常

电源能够

压和恒流
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典型应
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应用电路 

C
UT

         

          

           

+
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FB

1. FT8395xx
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FT8395xx

CC

B

GND

C

H

x (内置高压管

 

     

           

           

x

CS

HV

管)典型应用电
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电路 
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极限参

参数 

VCC耐压

FB耐压 

CS耐压 

HV耐压 

结工作温

存储温度

推荐的工

管脚焊接

PN结至环

PN结至壳

HBM ES

CDM ES

注意: 超

器件可能

正常应用

*Stres

ratings o

Extende

reliability

注意: PN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

           

           

参数 

压 

温度范围(Tj) 

度范围(Tstg) 

工作环境温度

接温度(10秒) 

环境的热阻(θ

壳的热阻(θJC

SD Protection

SD Protection

超出极限参数可

能无法正常工

用时，请使用

sses exceed

only. Functio

d exposure 

y. 

N 结至环境的

         

          

           

范围(Ta) 

θJA) SOP8 

C) SOP8 

n 

n 

可能会对器件

作, 如过度暴

推荐的工作条

ing Maximu

onal operatio

to stresses 

的热阻(θJA)与焊

         

          

           

件造成永久性

暴露在高于推

条件. 

m Ratings m

on above th

above the 

焊料/PCB 材
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性损坏，且不可

推荐的最大工作

may damag

he Recomm

Recommend

质/铺铜面积/

     

           

           

范围 

-0.3V至+30V

-0.3V至+18V

-0.3V至+7V

-0.3V至+750

-40℃至+15

-55℃至+15

-20℃至+85

260℃ 

150℃/W 

36℃/W 

4000V 

1000V 

可修复。在超

作条件, 可能

e the devic

ended Oper

ded Operatin

/铜厚等有关，

FT8395
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V 

V 

0V 

0℃ 

0℃ 

℃ 

超出推荐的工

能会影响芯片可

e. Maximum

rating Condi

ng Condition

，表值仅供参

5KB2 规格
          

w.fremontmi

工作条件和应力

可靠性和寿命

m Ratings a

itions is not

ns may affec

参考； 

格书 
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力情况下, 

命，因此，

re stress 

t implied. 

ct device 
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管脚定

脚位图 

 

注: 最大

应用功率

 

丝印信息

第 1 行:

第 2 行:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

           

           

定义及典型

大的应用功率，

率。以上数据测

息: 

 产品名称(见

 ①②③④⑤

         

          

           

型功率 

管脚

 

1 

2 

3 

4 

5/6

 

产品

FT

，与整机效率

测试条件为装

见上图);   

⑤⑥: 内部追

         

          

           

脚号 

6/7/8 

品 

T8395KB2 

率、PCB 和外

装壳，置于 45

追溯码(生产周
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管脚

VC

GN

FB

CS

HV

封装

SO

外壳的散热处

度环境内，仅

周期/批次信

     

           

           

脚名称 

CC 

ND 

B 

S 

V 

装 

OP8 

处理能力有关，

仅供参考，用户

信息等) 

FT8395
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芯片电源脚

芯片地 

反馈电压输

电流采样端

内置高压功

典型功率(9

18W 

，高效率和良

户应以实际环

5KB2 规格
          

w.fremontmi

管脚描述 

脚 

输入端 

端 

功率开关 

90~264Vac) 

良好充分的散

环境和板壳测

格书 
          

cro.com 

散热可提高

试决定。 
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订货信

典型功

 

 

 

 

 

 

 

        

           

           

信息 

功率(90~264V

18W 

         

          

           

Vac) 订购

FT8

FT8

         

          

           

购代码 

395KB2-RT 

395KB2-RB 
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封

S

     

           

           

封装形式 

SOP8 

FT8395
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丝印(第 1 行

FT8395KB2

5KB2 规格
          

w.fremontmi

行) 包装

2 
编

管

格书 
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装形式 

编带 

管装 
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内部框

        

           

           

框图 

         

          

           

         

          

           

图 3: F
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FT8395xx 内

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

           

           

内部框图 
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5KB2 规格
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电气特

表 5 电气

电流检测

最大 CS

最小 CS

内部恒流

前沿消隐

电压反馈

FB 反馈

输出过压

输出欠压

VCC 供

VCC 启

VCC 欠

VCC 启

VCC 工

保护部分

FB 开环

VCC 过

过温保护

过温保护

补偿部分

输入线电

输出线损

驱动部分

驱动电压

最大驱动

最大驱动

最大关断

最大开关

功率管部

功率管耐

关态漏电

最大连续

最大脉冲

推荐的最

导通内阻

        

           

           

特性 

气特性表 (条

参数

测 CS 

S 检测阈值电

S 检测阈值电

流反馈参考电

隐时间 

馈 FB 

馈基准电压 

压保护阈值电

压保护阈值电

供电 

启动电压 

欠压保护电压 

启动电流 

工作电流 

分 

环保护 

过压保护 

护温度 

护回差 

分 

电压补偿 

损补偿电流(F

分 

压 

动 Source 电

动 SINK 电流

断时间 

关频率 

部分 

耐压 (VGS=0

电流 (VGS=0

续电流(DC) 

冲电流(PULS

最大 CS 电流

阻 (Id=1.1A时

         

          

           

条件:Ta=25℃

数 

电压 

电压 

电压 

电压 

电压 

FB 脚) 

电流 

流 

V,IDS=250uA

V,VDS=700V

SE) 

流 

时) 

         

          

           

, Vcc=12V, 除

Vc

V

V

V

V

V

Is

If

Vc

T

To

ISO

IS

t

A) 

) 

Ic
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除非另有说明

符号 

cs_max 

Vcs_min 

Kcc 

Tleb 

VFB 

Vfb,ovp 

Vfb,uvp 

Vcc_on 

Vcc_off 

start_up 

Iop 

fb_open 

cc_OVP 

T_OTP 

otp_hys 

k1 

 

Vdrv 

OURCE,MAX 

SINK,MAX 

tOFF,MAX 

fMAX 

BV 

Ioff 

Idc 

Ipulse 

cs_max 

Ron 

     

           

           

明) 

最小值 

 

 

 

 

2.04 

2.620 

 

14 

4.8 

 

 

50 

25 

 

 

 

18 

 

 

 

 

85 

750 
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典型值 

1.35 

400 

550 

450 

2.06 

2.675 

1.15 

15.5 

5.2 

3 

0.7 

70 

26 

150 

10 

155  

19  

7 

20 

300 

3.3 

100 

800 

 

3 

6 

1.1 

1.2 

5KB2 规格
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最大值 

 

 

 

 

2.08 

2.730 

 

17 

5.6 

5 

0.8 

90 

27 

 

 

 

20 

 

 

 

 

115 

 

10 
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单位 

V 

mV 

mV 

ns 

V 

V 

V 

V 

V 

uA 

mA 

uA 

V 

℃ 

℃ 

mV 

uA 

V 

mA 

mA 

ms 

kHz 

V 

uA 

A 

A 

A 

Ω 
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功能描

恒压控制

原边

电流检测

3/4 是 F

FT8395

边输出状

组得到的

组电压(V

后的电压

过调制误

间。这种

恒流控制

如图

的反激拓

IO

其中：  

Nps 是原

Kcc 是 IC

Rcs 是

Rcs=Vcs

Ipkp_ma

谷最大载

所以

算，确定

可以确定

输出电流

        

           

           

描述 

制 

边反馈的控制

测的情况下实

FT8395 的典

内部框图， 

状态是在功率

的。使用一种独

Vs)和副边二极

压与内部精准

误差放大器的

种简易的方法

制 

图 6 所示，输

拓扑中可以通

csR2




KcN ps

   

原边与副边线

C 内部设定的

电 流 检 测

s_max/Ipkp_

ax 为原边 Ipk

载附近) 

以，输出电流

定好 Nps 和 R

定功率开关管

流。 

         

          

           

制方法可以在

实现精确的恒压

典型应用线路

图 6 是一些

率开关关断时

独特的采样方

极管的放电时

准的参考电压(

的输出来确定

可实现精确的

输出电流 Io 在

过方程(1) 来

s

cc
  

  

圈匝数比； 

的恒流常数；

测 电 阻 的 阻

_max (Vcs_

k 的最大值，

Io 可以通过

Rcs 后，原边

的关断时间，

         

          

           

无需副边电压

压/恒流控制。

路。图 5 是芯

些主要的波形。

从原边的辅助

方法来复制输出

时间(Tdis)。采

(VFB)比较后再

开关管的关断

的输出电压调

在临界模式(BC

来表达。 

     （

   

阻 值 , 其 值

max 为 1.3

出现在 90Va

Nps 和 Rcs 来

边反馈控制芯片

从而提供恒定
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压与

。图 

芯片

。副

助绕

出绕

采样

再通

断时

调节。 

CM)

1） 

值 为 

35V, 

ac 波

来计

片就

定的

 

 

控制

接下

降频

频率

到 0

制模

换效

在频

避免

速度

频率

能来

输出

电与

池电

电流

压时

式。

     

           

           

 

通过在 BC

制芯片能够实

下来的篇章中

 

频工作模式 

原边反馈控

率最高限制在

0 时，频率降

模式，电源控制

效率的要求。

频率随负载电

免空载时输出

度的目的。 

率抖动  

这款原边反

来提高 EMI 的

出电压电流特

电池充电器

与恒流充电。

电压很低时，

流充电的主要

时，电流便逐

最终，充电

FT8395
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图 6. 主要波

 

CM 下良好的变

实现精确而稳定

中，有一个变压

控制芯片在恒压

在 100kHz 左右

降到最低 400H

制芯片能轻松

同时为了改善

电流减小的同时

出频率过低，达

反馈控制芯片

的性能。  

特性  

器一般会设计两

图 7 所示为基

充电器工作在

要方式。当电池

渐减小。充电

电电流逐渐减小

5KB2 规格
          

w.fremontmi

波形 

变压器设计，

定的恒流输出

压器的具体设

压工作模式下

右，随着负载

Hz 左右。有

松满足最严格

善输出瞬态相

时降低原边峰

达到提高输出

片集成了内部

两种工作模式

基本的充电特

在恒流充电状

池电压达到它

电器便进入恒

小直到零。  

格书 
          

cro.com 

原边反馈

出特性。在

设计的介绍。 

下时，工作

载电流减小

有了这种控

格的功率转

相应特性，

峰值电流，

瞬态相应

的抖频功

式，恒压充

特性。当电

状态。这是

的最终电

恒压充电模

           



       
 
 

       

Rev2.5 

启动电路

当电

通过启动

电压(VC

馈控制芯

电源

1st RT 

其中：V

Is

 

 

 

        

           

           

图 7

路  

电源启动时，

动电阻 R1 对电

CC)达到芯片启

芯片开始启动

源的启动延迟

1ln(11 C 

VCC-ON是芯片启

st 是芯片启动

图 8

         

          

           

7. Vo-Io 曲线 

如图 8 所示，

电容 C1 进行

启动电压(VC

。  

Tst 可以通过

2 IV

V

stac

ONCC


 

启动电压； 

动电流。 

8. 启动电路 

         

          

           

输入电压 V

行充电。当电容

CC-ON)时，原边

过下式来计算

)
1Rt

N


    （
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Vbus

容的

边反

：  

（2） 

VC

启动

在能

直对

应大

Vcc

片内

C1

启动

将保

反馈

辅助

馈到

脚电

没有

工作

下一

     

           

           

C 欠压锁定 

如图 9 所示

动电阻 R1 充

能量不能从辅

对控制芯片供

大于 Vcc_of

c_off，芯片将

内部的一些电

充电，直到 V

动，打开所有

保证在启动时

图 9

馈开环/短路保

如图 10 所示

助绕组的电压

到芯片的 FB

电压一直稳定

若电阻 R4

有信号输入到

作若干个周期

一次启动。 

图 10

FT8395
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示，在启动时

电至 Vcc_on

辅助绕组中得到

供电，直到辅助

ff 的电压。如

将进入 VCC 欠

电路，此时，V

VCC 电压达到

的内部电路。

时 VCC 电容足

. VCC 启动和

保护  

示，正常工作

压，辅助绕组通

脚，芯片通过

定在 2.06V。 

开路或 R5 短

到芯片的 FB 脚

期，然后关闭功

. 芯片的 FB

 

5KB2 规格
          

w.fremontmi

时，VCC 电容

n 从而来启动

到时，VCC

助绕组开始对

如果 VCC 电

欠压锁定状态

Vbus 通过 R

到 Vcc_on，

。这个欠压锁

足够对控制芯

和关断电压 

作时，输出电

通过 R4 和 R

过调节关断时

短路或辅助绕

脚，则芯片会

功率开关管，

脚工作电路 

格书 
          

cro.com 

容必须通过

动控制芯片。

电容将一

对 VCC 供

电压低于

态，关闭芯

R1 给电容

芯片再次

锁定的滞环

芯片供电。  

 

电压反馈为

R5 分压反

时间使 FB

绕组开路，

会在启动后

直到芯片
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输入欠压

这款

压保护功

FB N

V
I b

当输

出的电流

IFB 低于芯

gate 脚的

下降到欠

 

输出线损

输出线上

不同的输

电阻来获

 

假设空载

出电压为

其中 Rfb

的 R5, 注

免一些风

        

           

           

压保护  

款原边反馈控

功能。如图 11

4RN

NV

P

auxbus




  

输入电压 Vbu

流 IFB也会下降

芯片内设定值

的输出就会立

欠压锁定电压

 图 11.

损补偿  

上的压降将会

输出线规格和

获得适合的线

载的板端输出

为 Vout1, 则线

b_down: FB 下

注意: R5 取值

风险; 

         

          

           

控制芯片有一

所示，当功率

  

s 下降时，从

降，当Vbus下

值 115uA(Ty

立即关闭，VC

，然后进入 V

 输入低压保

会带来一定的

长度，可通过

端电压。 

电压为 Vout0

线补比例为: 

下拉电阻(单位

值必须在 2K~

         

          

           

个内置的输入

率开关管导通时

  （

从芯片的 FB 脚

下降到一定程度

yp.) 时，芯片

CC 的电压逐渐

CC 重启的过

保护 

的电压线损, 根

过调节 Rfb_d

0，满载的板端

 

位为 kΩ), 即下

~11K 之间，以
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入欠

时， 

（3） 

脚流

度，

片的

渐地

过程。  

 

根据

own

端输

下图

以避

   

   

下表

R5 

上表

电压

望在

电压

选择

Vou

LE

极管

生的

止功

检测

一空

时间

 

过温

功能

自动

 

 

     

           

           

 

    图 12 F

表为常用的几

(kΩ) 

2.2 

4.7 

9.1 

表仅供参考，

举例，设计

压为 5.0V，满

在线端获得 5

压为 5.15V,  

择 R5 为 4.7k

ut 电压; 

 

B 时间  

每一次 IC 内

管D5的反向恢

的尖峰将会反

功率开关管的

测将会在上升

空白的时间内

间约为 450ns

温保护 

当芯片温度

能,停止开关动

动恢复工作; 

FT8395
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B Cable 可调

几种线补比例推

线损补

1

3

6

请以机子实测

计一款 5V/3A

满载时输出线

.0V 的电压，

Kcab=0.15/5

k 左右, 再调节

内置功率开关

恢复和功率开

反映在 CS 的检

的误动作。这款

升沿有一段时间

内，芯片关断输

s。 

度超过 150℃

动作; 当温度下

5KB2 规格
          

ww.fremontm

 

调电路 

推荐值: 

补偿比例 

1.5% 

3.0% 

6.0% 

测值为准; 

的充电器，空

线压降为 0.15V

则需设置板

5=3%，根据

节 R4，以获得

关管开通时，

开关管的寄生

检测的信号上

款原边反馈控

间空白（LEB

输出。 这款芯

时,芯片触发

下降 10℃后

格书 
          

micro.com 

空载输出

V，如希

端的满载

据上表，可

得合适的

由吸收二

电容所产

上。为了防

控制芯片的

B）。在这

片的 LEB

过温保护

后, 芯片将
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PCB 设

在设计 P

项，包括

1.VCC 电

VCC 电

以得到更

VCC 

0.3~0.6u

2.地线: 

a.变压

高压电容

到更好的

b.功率

并单独接

c.Y 电

母线高压

能; 

3.FB 引脚

FB 的

以降低噪

推荐

的输出稳

 

4.功率环

尽量减

功率管、

次边绕组

小 EMI 辐

如次边

流回路，

到输出正

同步整流

以减小损

5.散热处

芯片功

边续流管

镀锡处理

6.安全距

PCB

部分和低

        

           

           

设计注意事

PCB 布局时，

括(并不限于)如

电容: 

电容要尽量靠

更好的去耦效

供电二极管推

uS 左右,如 R

压器辅助绕组的

容的负端(不要

的 EMC/ESD

率地线: CS 采

接到母线高压

容: 如 Y 电容

压电容的负端

脚:  

的上下偏分压

噪音耦合。 

荐 FB 脚并联

稳定性,以实际

环路:  

减小功率环路

母线高压电容

组、续流管、输

辐射； 

边使用同步整

走线尽量短

正端，输出负端

流芯片的 DRA

损耗，提高效

处理:  

功率开关管的

管，是主要的热

理，以加大散

距离:  

布局时，请注

低压部分的安

         

          

           

事项  

需考虑并遵

如下: 

靠近 VCC 管脚

果； 

推荐使用快管

RS1M)，以获得

的地线，尽量

要和芯片的 G

性能; 

采样电阻的地线

电容的负端；

容原边接地，

，以得到更好

压电阻尽量靠

33pF 电容到

际变压器漏感调

路的面积，如变

容等的环路面

输出电容等的

整流芯片，则

而粗，比如变

端到同步整流

AIN 端到变压

率。 

的 Drain 端、

热源，尽量加

热能力； 

注意保持安全

全距离，原边

         

          

           

遵循一些常见的

脚和 GND 管

管(反向恢复时

得更优系统性

量单独走线到母

ND 共线)，以

线，尽量短而

 

尽量单独走线

好的 EMC/ESD

靠近芯片引脚，

到地, 可获得更

调整.. 

变压器原边绕

面积，以及变压

的环路面积，以

则整个次边的大

变压器次级 A

流的SOURCE

压器次边的 B

变压器管脚、

加大铜箔面积并

全距离，比如高

边侧和次边侧的
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的事

管脚，

时间

性能； 

母线

以得

而粗，

线到

D 性

，可

更好

绕组、

压器

以减

大电

A 线

E端，

线，

、次

并做

高压

的安

全距

7.R

统稳

     

           

           

距离等，以避

RCD 吸收:  

选择合适的

稳定性、Vds 尖

吸收二极管

串联限流电阻

吸收电容: 推

并联电阻: 推

仅供参考，请

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FT8395
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避免电路出现击

RCD 吸收电

尖峰和 EMI, 

管 :推荐使用慢

1~2uS,如 M

阻:推荐 100~

推荐 470 pF~

推荐 100~300

请用户以实测

5KB2 规格
          

ww.fremontm

击穿放电现象

电路，可获得

以下为常用的

慢管 (反向恢

M7);  

~330 Ω;  

~1nF 

0 kΩ； 

测为准。 

格书 
          

micro.com 

象。 

得更好的系

的推荐值: 

恢复时间 
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应用设

变压

的工作频

(BCM) 等

FT8395K

的 Excel

 

以下为设

Vac_

Vac_

Vdc_

Vdc_

C1：

T：开

f：开

FL：

Ton：

Vd_m

Tdis：

L：初

Ls：

Ipk：

Ipks：

Np：

Ns：

Naux

Nps：

Vo：

Io：输

VD：

Vs：

Vaux

：

K：芯

Rcs：

Vref：

1. 设定

交流

Vac_

        

           

           

设计举例及

压器设计是系

频率、最大饱

等 都 由 变

KB2-12V1.5A

应用。  

设计中用到的

_min：最小交

_max：最大交

_min：输入母

_max：输入母

主输入电容

开关管工作周

开关管工作频

交流输入电压

功率开关管

max：功率管

：输出电感放

初级电感量；

次级电感量；

初级电流峰

：次级电流峰

初级线圈匝

次级线圈匝数

x：辅助绕组

：初次级线圈

输出电压； 

输出电流； 

输出二极管的

Vo 与 VD之和

x：辅助绕组供

变压器转换效

芯片内部设定

：初级电流采

：Rcs 上电压

定已知参数： 

流输入电压： 

_min=90V，V

         

          

           

及设计步骤

统设计中最关

饱和磁通密度

变 压 器 设 定

A 为例介绍设

参数及其表示

交流输入电压

交流输入电压

母线电压最小

母线电压最大

的容值； 

周期； 

率； 

压频率； 

管开通时间； 

管的击穿电压 

放电时间； 

 

； 

值； 

峰值； 

数； 

数； 

线圈匝数； 

圈匝数比； 

的正向压降；

和； 

供电电压； 

效率； 

定的比例参数

采样电阻； 

压的限制值；

Vac_max=26

         

          

           

骤 

关键的部分，系

和系统工作状

定 。 下 面

设计步骤及对

示方法： 

压； 

压； 

小值； 

大值； 

 

； 

 

64V； 
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系统

状态

面 以

对应

将以

2. 

时，

型值

格中

的 C

3. 

Tc=

计算

dcV _

最大

Vdc

Exc

图

4. 

足：

     

           

           

输入交流电压

输出：Vo=1

系统工作频率

磁芯规格：

磁芯截面积：

最大磁通密度

反馈供电电压

以上参数设定

确定输入电

根据经验，

输入电容 C

值为 2uF/W，

中计算出 C1

C1 修正值中

确定最低 B

如图 12 所

=3ms 左右，所

算： 

acV 2 min_min

92

=83V 

大输入母线电

2c_max 

cel表格会自动

 13. 输入母

确定最大匝

Nps 由功率

 

FT8395
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压频率 FL=5

12V，Io=1.5A

率 f=60KHZ（

EE16 卧式加

：AE =50mm

度：Bm=360

压：Vaux=12

定好填入设计表

容 C1 

当输入交流电

C1 一般根据输

由于输出为

推荐值为 36

填入 32uF(1

US 电压和最

所示，一般 AC

所以最低输入

OO

C

IV








(2
2

n

85.0

122
02






电压为： 

Vac max_ 

动计算出上面

母线电压波形(

比  

率开关管的电应

5KB2 规格
          

ww.fremontm

50HZ； 

A; 

（90Vac 波峰

加宽加长； 

m2； 

0mT(PC95 磁

2V； 

表格中的输入

电压范围为 9

输入功率来选

为 12V1.5A，

6uF，所以在

0uF+22uF))

最高 BUS 电压

C 给电容 C1

入母线电压可

bulk

c

C

T
FL



)

2

1
(

    

1032

10(5.12
6 




V373     

面的值，以便后

 
(虚线) 

应力特性决定

格书 
          

micro.com 

峰满载）； 

磁芯材质)； 

入部分。 

90～264V

选择，其典

Excel 表

在设计表格

。  

压 

充电时间

可以由下式

   (5) 

1000

)30




 

   (6) 

后面计算。 

定，需要满
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psN 

 所以

择的 Np

般 Nps

Nps=10.

5. 计算

假定 Nps

取 Iout_o

根据方程

FT8395 

频率越低

电压时都

般以最大

附近，可

根据经验

右(Vcs=

左右(Vcs

6. 确定

FT8395 

Vac 越低

根据经验

推荐 90V

230Vac波

计算电感

为参考，

由以下公

Lm 

0


        

           

           

9.0max*_

OV

Vd





以为了保证功

ps 不能大于上

取值在 8-1

.3。 

算初级尖峰电流

s 我们取 10，

ocp 为 1.8A; 

程 1 推算 Rcs

满载时工作在

低，Ipkp 越大

都保证在正常

大的 Ipkp 为参

可得: 

Ipkp max_ 

验，90Vac 波

1.07V)；230

s=0.79V)； 

定初级电感量

满载时工作在

低，频率越低，

验，为保证更高

Vac 波峰满载

波峰满载时频

感时，一般以最

推荐频率为

公式可求出初

I

P

PKP

ou




 2

2



68.085.0

122
2 


         

          

           

12max_

DV

Vdc





率开关管工作

上面的计算值

1 之间为宜，

流 Ipk 和电流

，Iout=1.5A，

=Nps*Kcc/2/

在 BCM，因此

大。为满足 Bm

范围内，我们

参考，此时一

Rcs

Vcs

5.1

3.1max 

波峰满载时 Ipk

0Vac 满载时

L  

在 BCM，因

，Ipkp 越大。

高的效率和更

载时频率为 60

频率约为110k

最大 Ipkp 所在

60kHz 左右，

级电感量： 

f
ut


       

1060

5.1
3





         

          

           

)
20

      (7

作在正常范围

值，根据经验，

，这里我们选

流采样电阻 R

，留 20%余量

/Iocp=1.58Ω

此输入 Vac 越

max 在所有输

们计算 Ipkp 时

一般在满载 90

A
V

85.0
58

35



kp 约为 0.68A

Ipkp 约为 0

因此满载时，输

 

更低的温度，一

0kHz 左右，此

kHz左右；因此

在的 90Vac 波

， 

          

mH5.1   
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7) 

 

围，选

，一

选择

Rcs 

量，

; 

越低，

输入

时一

0Vac

A (8) 

A 左

0.5A

输入

一般

此时

此，

波峰

 (9) 

这里

7. 

Bm

级匝

其中

根据

8. 

次级

次级

12V

请以

建议

压控

9. 

FB

当 R

时，

般根

输出

     

           

           

里取 Lm=1.5m

确定初级线

先设定磁场

max 一般取 0

匝数 

AE

ILm
N p

P 




中AE为所选磁

据骨架和线径

计算次级和

级线圈匝数为

 N

N
Ns 

级线圈匝数选

V 左右) 

aux NN 

1

1
7

以实测 VCC

议轻载 VCC

控制在 16V 以

确定 FB 采样

由于芯片可

下拉电阻 R5

R5 接近 

5 
K

R


0

%3

可以获得最

根据公式(13)

出电压由 FB

FT8395
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mH。 

圈匝数 Np  

场强度 Bma

.35(PC95 磁

Bm

pkp

50

*5.1max_






磁芯EE16卧

径，这里我们取

辅助线圈匝数

为： 

N

N

ps

P

3.10

72


选取 7；辅助线

DO

aux
s VV

V
N


   

T7
5.02

7.02





电压为准,适当

电压控制在 9

以内。
 

样电阻 R4 和

可以对输出线

5 使 Kcab=3%

65.0

10Kcab




6.4
65.

100

最佳的输入线电

来确定，这里

反馈到芯片，

5KB2 规格
          

ww.fremontm

ax, 对于加宽

磁芯材质)，然

Ts73
35.0

850*



 

卧式加宽加长的

取 72Ts。 

数 Ns 和 Nau

Ts7
3
   

线圈匝数为(V

  

Ts
 

当调整辅助绕

9V 以上,满载

和 R5  

线电压进行补

%时；如图 1

00
   

K6  

电压补偿，所

里取 4.7KΩ；

所以： 

格书 
          

micro.com 

宽磁芯的

然后计算初

    (10) 

的AE值。

ux  

        

(11) 

VCC 设为

    (12) 

绕组匝数，

载 VCC 电

偿，调节

12 所示，

    (13) 

所以 R5 一
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( VV O 

其中 VFB

这样就可

R




7(7.4

        

           

           

) V

N

NV

s

auxD 


B为芯片内部设

可以求出： 

Oaux VN
R


4

((




06.27

7)5.012(

         

          

           

5

54 )(

R

RRV FB 

设定，为 2.0

FBs

sDO

VN

NVV


 )




K5.27
)06.27

         

          

           

      

06V。 

FB RV  5)
  

K  (15) 
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(14) 

     

在实

外考

 

设计

Exc

别参

 

     

           

           

实际应用中，

考虑到变压器

计表格 

为了更方便

cel 的计算表格

参数，如需要

FT8395
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因二极管的压

器变化,设计时

便设计，我司

格，并根据实

要，请咨询 FM

5KB2 规格
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